UKD 621.382.2

NORMA BRANZOWA

BN-72

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

Elementy pétprzewodnikowe
Diody prostownicze typu
BYP 660-50R, BYP 660-100R,
BYP 660-300R, BYP 660-500R,
BYP 660-700R

3375-15

Arkusz 06

Grupa katalogowa XIX 23

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg dyfu-
zyjne diody krzemowe, $redniej mocy do zastosowan
powszechnego uzytku typu: BYP 660-50R, BYP 660~
100R, BYP 660-300R, BYP 660-500R, BYP 660-700R o
danych charakterystycznych wg zatgcznika 1. Diody
przeznaczone sg do pracy w ukiadach prostowni-
czyche.

Kategoria klimatyczna - wg PN-60/T-04550: 656,

2, Przyklad oznaczenia diody BYP 660-50R o ka-

tegorii klimatycznej 656:
DIODA BYP 660-50R 656 BN-72/3375=-15 ark. 06

3. Wymiary diody - wg PN-71/T-01503 ark,02: ele-
ment kompletny A2.

4, Parametry elektryczne powinny speilniaé wyma-
gania wg zalgcznika 3.

5. Klasa intensywnoéci uszkodzern powinna
niaé¢ wymagania wg tabl. 1.

spel-

Tablica 1

Klasa inten-
sywnosci u-
szkodzen

Badanie wg

BN-69/3375-06 T Hody

565416, Odpor-

noséé na dtu- | BYP 660-50R, BYP 660-100R

gotrwale BYP 660-300R, BYP 660- 10
ciggle ob- SOOR, BYP 660-700R

cigzenie

elektryczne

6. Warunki obcigzenia w badaniu 5.5.16 wg BN-69/

3375-06 powinny byé zgodne z tabl. 2 w ukiladzie
wg rysunku,

Tablica 2
Typ diOdy U1(V) I()m ‘amh(OC) CI(}‘F) Rr)(,rr (Q)
(mA)
BYP 660-50R 17 1000 1.5
BYP 660-100R 35 500 3
BYP 660~300R 100 600 23 12 400 9
BYP 660-500R 175 300 | 16
BYP 660-700R 250 200 22
G;
~ 220V AL
O |
35375-15_ark. 06
U{-napiecie wejsciowe=wariosc skuteczna napiecia na wej-
géciu ukiadu prostownika jednopoléwkowego; R, = opornoé¢
obcigieniaj g, = pojemnosc obcigzeniaj R,.r opornosc
zabezpieczajgca badang diode igcznie z opornoscig wno-
szong przez transformator T
7. Parametry elektryczne mierzone w badaniach

peinych powinny speiniad wymagania wg zalgcazika 4.

8, Sposéb mocowania., W badanizach 5.5.7 1 5.5.8
wg BN=-69/3375-06 diody powinny byé mocowane do
stoiu wstrzgsarkl za wyprowadzenla w odlegiloscl
6 +1 mm do obudowye.

KONIEC

Zalaczniki 4
Informacje dodatkowe

Naoukowo-Produkeyjne Centrum Pdtprzewodnikéw
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Elekironicznego UNITRA dnia 23 maja 1972 r.
jako norma obowigzujgca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1973 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 17/1972 poz. 35)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE

Druk. Wyd. Norm. W-wa Ark. wyd. 0,565 Naki. 2500450 Zam. 2744/72

Cena zt 2,40




Zatgcznik 1
do BN=72/3375-15 ark. 06

DANE CHARAKTERYSTYCZNE DIOD TYPU BYP 660-50R, BYP 660-100R, BYP 660-300R, BYP 660—5003, BYP 660~700R
1. Uklad wyprowadzer diod - wg rys. 21.

™ 43 min
- 184max 26 min
et
| T _—_-_|C_“_:
3375-15 ark 06-Z1
Rys. 21

2. Typowe wartodci perametréw elekirycznych diod typu BYP 660-50R, BYP 660-100R, BYP 660-300R, BYP
660~500R, BYP 660-700R przedstawiono w tablicy.

Nazwva Oznacze-| Jed-
sarametyn nie naEtii Typ diody Wartosé Warunki pomiaru
1 Ug= SOV, t,,, =25%C
BYP 660~50R
80 Up= 50V, t,. =85%
1 U, =100V, t, . =25°%
BYP 660-100R .
80 U, =100V, t_ . =85C
1 U, =30V, t . =25
Prad wsteczay : BA BYP 660-300R
80 UR = 500 V, tamb - asoc
1 u =500V, t = 25%
BYP 660-500R = ...
80 u, =50V, t, . =85
(+]
1 U, =70V, t =25C
BYP 660-700R : —
80 u, =70V, t . =85%
Napigoie przewo- BYP 660-50R -~ I =6 = 25%
dzenia Uy v BYP 660~700R 0,50 pom 000 mA, b, =25
BYP 660~50R - 60 u, =1V, f,=20 kil
Pojemnos¢ diody C. pr BYP 660~700R .
30 U, =10V, f,= 20 kiz
Zalgeznik

do BN-72/3375-15 ark. 06

DOPUSZCZALNE WARTOSCI PARAMETROW ERKSPLOATACYJNYCH DIOD TYPU BYP 660-50R, BYP 660-100R, BYP 660-300R,
BYP 660-500R, BYP 660-700R

Jed= Wartofci parametréw diod

Lpe Nazwa parametru Oznaczenie asstka

BYP 660-50R | BYP 660-100R | BYP 660-300R |BYP 660-500R |BYP 660-700

1 Sredni prad wyprosto-

ahe . — A sgodnie 3 rys. 22
2 | Napigcie wsteczne A Vv 50 100 300 500 700
- Napigcie wejsciowe U, v 17 35 100 175 250
& !enpintuu zlgcza t; max % | ’ 125

5 !‘elpor:tlra prsecho- e °c ‘ od =55 do +125




BN-72/3375-15 ark. 06 3
cd. tablicy
. Jolds Wartofci parametréw diod
Lp. Nazwa parametru Oznaczenie nostka - :
BYP 660~50R | BYP 660-100R| BYP 660~300R| BYP 660-500R| BYP 660-700R
‘ Niepowtarzalny szczy-~
6 | towy prad przewodzenia — A 15
1 =310 ms
7 Powtarzalny szczytowy A 5
prad przewodzenia FRM
Io(A)
06
0,5
04
03
0,2
0,1

PARAMETRY ELEKTRYCZNE DIOD TYPU BYP 660-50R, BYP 660-100R, BYP 660-300R, BYP 660=500R,

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 tomy [(°C)

Rys. 22

Zo.l?znik )
do BN-72/3375-15 ark. 06

BYP _660-700R

Symbol Wartosé Warunki
Lp. | Nazwa parametru | Oznaczenie batatis Typ diody Jednostka maksymalna pomiaru Metoda pomiaru
BYP 660=50R
BYP 660-100R
I = 600 mA
Rapiecie prze-~ F BN=70/3375-12
¥ |wodsenis U Iy BYP 660-300R v 1,0 o 25% | ark, 02
BYP 660-~500R
BYP 660~700R
. U, = 50 V¥
BYP 660=50R 10 o
50 8A lamp = 29 C
U =100 V
BYP 660-100R A 10 R o
taml.‘» = 25 ¢
= v | BR=70/3375=-12
R ] Prad wbermay Ig I, II BYP 660-300R mA 10 Ur 3000 ark, 01
t"l'lmb = 25 C
U = 500V
BYP 660~500R Y 10 R =2 5
tomp = 25°C
u = 700 V
BYP 660-700R 10 R
7 N tamb = 2506




Zalgcznik 4
do BN=72/3375-15 ark. 06

PARAMETRY ELEKTRYCZNE DIOD TYPU BYP 660-50R, BYP 660-100R, BYP 660-300R, BYP 660-500R,

BYP 660-700R

MIERZONE W BADANTACH PELINYCH

Parametry elektryczne mierzone
W czasle badania po badaniu
Badanie wg Typ diody Wartoscl
BN=69/3 6 ’ _ artoséci gra-
s Badany Jed~ |Martoscl ETAmLZ-| yorupki | Metoda |Badany |niczne, warun-
parameir | nostka minp bisem poamiaru pomiaru | parametriki i metody
pomiaru
1 2 3 % 5 6 7 8 9 10
BYP 660=50R
BYP 660-100R BN-70/ wg zalgcznika 3
5e5e%e Odpornosé )
na zimno BYP 660=300R Up ¥ v 1,6 |, = 600 mA 23&5'33 Ip Ip = PoZs 2
*
BYP 660-500R U, U, - poz. 1
BYP 660-~700R
BYP 660-50R Upg= 350V
5¢3e5s Odpornosé BYP 660-100R Up= 100 V [ gy a0/ wg zaltgcznika 3
. na BOTrgco
BYP 660-300R L, NA - 200 Up= 300 V | 337512 L, [, = PoZs 2
ke O
BYP 660~500R U, = 500 v | 2Fke 1 U, | U = poz. 1
BYP 660~700R lUR= 700 V
5¢5¢7« Wytrzyma-
tof¢ na udary BYP 660-50R
5¢5¢8. Wytrzyma- BYP 660~100R wg zalacznika3
to&¢ na wibracle [ pyp g60-300R - I, I, = poze 2
5¢5¢9¢ HWytrzyma=- i
t0d¢ ma dlugos BYP 660-~500R U, U, = pozs 1
trvalg wilgoé BYP 660-700R
5¢5¢12¢ Lutownoéé
tamb = 8500
BYP 660~50R el e
5e5¢16s Odpormoéé BYP 660-~100R Iy A - 400 #ﬁa= 100 V 1 3395.12 t
ciggle obcigie~ U, badania
U, = 500 V
nie elektryczne BYP 660=500R d R
BYP 660-700R U= TOR ¥
BN=70/
v, v - 1,20 |1, = 600 mA| 3375-12
ark, 02

INFORMACJE DODATKOWE do BN=-72/3375-15 ark., 06

Norma zawliera nastepujgce ustanowione arkusze:

01
02
03
Ok
05

Arkusz
Arkusz
Arkusz
Arkusz
Arkusz

Diody typu AAYP 37 1 AACP 37
Diody typm DG 51, DG 52 oraz DG 515,
Diody typu DK 60, DK 61, DK 62, DK 63
Diody typu BAY 55,

Stabilistory typu. BZYP 20 i BZAP 20

BAY 545 i BAY 555

D@ 525
oraz DK 60S, DK 61S, DK 625, DK 63S




